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Conferéncias 45.2 WOCSDICE - Workshop on Compound Semiconductor
Devices and Integrated Circuits e 162 EXMATEC - Expert Evaluation and
Control of Compound Semiconductor Materials and Technologies.

Com o apoio da Sociedade Portuguesa de Fisica, decor-
reram em Ponta Delgada, nos Acores, a 452 WOCSDICE
- Workshop on Compound Semiconductor Devices and In-
tegrated Circuits e a 162 EXMATEC - Expert Evaluation and
Control of Compound Semiconductor Materials and Tech-
nologies, de 3 a 6 de maio de 2022. A WOCSDICE é uma
workshop que redne anualmente investigadores reconhe-
cidos internacionalmente e jovens cientistas e engenheiros
com elevado potencial, com vista a divulgar os resultados
mais recentes nas areas dos semicondutores, dispositivos
associados e circuitos integrados. Por sua vez, a EXMATEC
€ um encontro bienal, que se destaca por juntar especia-
listas de renome, investigadores jovens e representantes
de empresas de todo o mundo, para apresentar e discutir
ideias e tecnologias avancadas nas areas de fabricacao, ca-
racterizacao e processamento de semicondutores. As duas
conferéncias, complementares, representaram uma ex-
celente oportunidade para adquirir novos conhecimentos,
bem como para trocar ideias sobre a investigacao de ponta
€ 0S avangos mais recentes nos seguintes temas:

e Compostos semicondutores, incluindo materiais com hia-
to de banda elevado e ultraelevado

e Dispositivos semicondutores eletronicos, magnéticos, op-
toelectrénicos e fotdnicos (materiais, processamento, ca-
racterizacao e modelizagéo)

WWW.GAZETADEFISICA.SPFPT

e Eletrénica organica
e Nanomateriais, incluindo materiais 2D, superficies

e interfaces (crescimento, caracterizacao, teoria e
aplicacoes)

e Aspetos de fiabilidade de materiais, processos e
dispositivos

e Técnicas avancadas de simulagao e caracteriza-
cao de semicondutores

Na cerimonia de encerramento das conferéncias
foi atribuido o prémio da Sociedade Portuguesa de
Fisica dedicado a melhor apresentacdo na area de
Fisica e Aplicagdes. O prémio foi atribuido a Manuel
Fregolent, da Universidade de Padua, pelo traba-
lho “Deep Levels and Threshold Voltage Instability in
Vertical a-Plane Oriented GaN MISFETSs”.




